




































































专利名称(译) 薄膜晶体管阵列，显示面板，检查薄膜晶体管阵列的方法，以及制造有源矩阵有机发光二极管面板的方法
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摘要(译)

薄膜晶体管（TFT）阵列包括：用于驱动有机发光二极管（OLED）的驱
动TFT，其是电致发光（EL）器件;第一公共布线，用于为OLED执行电
流源或电流吸收器;第二公共布线，用于为OLED执行电流源或电流吸收
器，第二公共布线与用于每个水平线和像素的每个垂直列的第一公共布
线交替连接;开关TFT，是用于将第一公共布线和第二公共布线中的任一
个连接到像素电极的连接开关。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a06c5a52-62ea-43fd-89b1-cfc5a3421841
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034373383/publication/US7091667B2?q=US7091667B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7091667.PN.&OS=PN/7091667&RS=PN/7091667

